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Many thanks!




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	进展1  – 探测器进展 
	进展2  – 探测器进展 
	进展3  – 探测器进展
	进展5  – 电子学准备进展（文其林）
	进展6  – 读出板安装示意图
	进展7  – PMT测试进展
	进展8  – 高气压5mm石英装置进展
	Slide Number 10

